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摘要(译)

具有大像素保持电容的LCD装置包括相对的第一基板和第二基板以及它
们之间的液晶。 第一基板包括视频信号线，像素电极，具有连接到视频
信号线的第一电极和连接到像素电极的第二电极的薄膜晶体管，在第二
电极上方形成的第一氮化硅膜，有机物。 第一氮化硅膜上方的绝缘膜，
有机绝缘膜上方的电容电极以及电容电极上方和像素电极下方的第二氮
化硅膜。 在第一氮化硅膜和第二氮化硅膜两者中都蚀刻的接触孔将第二
电极和像素电极彼此连接。 由像素电极，第二氮化硅膜和电容电极形成
保持电容。
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